      


Resumé

Notre présent travail consiste à réaliser un contact solide avec le silicium poreux, en imprégnant la structure poreuse avec un matériau conducteur, l'argent, par la méthode d' immersion chimique.   Les dépôts d'Ag obtenus ont été caractérisés par la  Microscopie Electronique à Balayage (MEB), la Spectroscopie de Dispersion d'Energie (EDS), la Diffraction des Rayons X (DRX), la Spectroscopie de Masse des Ions Secondaires (SIMS), la technique de Retrodiffusion de Rutherford (RBS) et la spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR).
